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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

    

本論文は、液滴エピタキシー法を用いて半導体量子ドットの構造と物性を効果的に制御できるこ

とを実験的に検証し、量子ドット構造に依存する光学特性の解明と、その知見に基づく機能デバイ

ス創製の基礎指針を得たものであり、半導体材料科学に寄与するところが大きい。よって本論文は

博士（工学）の学位論文に値すると認める。 


